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摘要(译)

有机发光二极管显示器可以具有与有机发光元件的第一像素电极共面的
电源线。电源线，第一薄膜晶体管（TFT）的第一源和漏电极，第二TFT
的第二源和漏电极，数据线和存储电容器的上电极构成源/漏线线。除了
电源线之外，源极/漏极线中的任何一个或全部可以与第一像素电极共
面。
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